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Invertia se refet la tehnica de conversie a energiei rédiasolare in energie electiicin particular, la constrgia
contactelorsi la compozjia chimicd a materialelor, utilizate la fabricarea elememntetondu@toare de curenti
semiconductoare ale convertorului fotovoltaic.

Convertorul fotovoltaic semiconductor ¢me un strat semiconductor, pe suptafiiontali a c¢iruia sunt aplicate contacte
metalice colectoare de curegtun strat de adeziv organosilicic, iar pe supefapud a stratului semiconductor este
aplicat un strat de aliaj de lipit. Stratul semidootor este executat din nanocristale de silidangle cristalografice ale
cirora sunt orientate intr-o dinge. Aliajul de lipit pe baz de cositor cogine stibiu in cantitate de 3...4% din masa
aliajului. Contactele colectoare de curent suntfegionate din aliaj galvanic de fier-cobalt sau de-Gadmiu, iar
stratul de protgee din adeziv organosilicic cu grosimea de 0,X¥2 mm este aplicat pe toate suprgle
convertorului.

Procedeul de fabricare a convertorului foto-voltagmiconductor corstin aceea i se orienteaz nanocristalele de
siliciu prin roti-rea unei surse de camp electrostaxterior in jurul stratului semiconductgrse determia experimental
unghiul sub care se fixeazursa de cAmp electrostatic exterior. Sestepeelicula din aliaj de lipit pe bazle cositor
aliat cu stibiu, se depun n aliaj nano-cristaldgesiliciu orientate cu alierea con-comiteatunei grti de nanocristale
cu stibiusi se #ceste aliajul. Placa ofinuta se cufund intr-o baie galvanic cu electrolitsi se efectuedztratarea
anodié a suprafgei frontale a stratului semiconductor in decurs28es la densitatea de amplitudine a curentului de
55...60 A/dm. Se fixeaz un sablon de suprafa frontali curitita de oxizisi de impurititi a phcii obtinute, se
conecteai placa cu catodul la o sdrde curent periodic cu impuls de retur reglabil damplitudinesi dupa durat, si

la raportul amplitudinilor impulsului catodig celui anodic de curent egal cu 6:1, in decurs3denin se nireste
densitatea impulsului direct de la 0 pda 40 A/dn? si se depune aliajul galvanic in decurs de 12...20lenraportul
stabilit al curegilor. Convertorul fotovoltaic ofinut se spdl cu ap distilaé la temperatura de ~330K, se ususe
cufundi in adeziv organosilicic, se #tlira din vasul cu adeziyi se usug in dulapul de uscat la temperatura de 360K
timp de 10 min.
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